(™ Germanium-pnp-Schalttransistor il

Der Transistor G5 111 ist ein Germaniumtransister in der Bauform A 1 und
10 mm Kappenhahe,

Dieses Bauelement ist ein mittelschneller Ge-pnp-Schalttransistor mittierer
Leistung.
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Restspannung
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